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R. WADAS: Mechanizm wpływu pola magnetycznego na wzrost kryształów 
Wykazano, że pole magnetyczne: l) działa na ciekły półprzewodnik podczas wzros-
tu kryształu, jeśli energia potencjalna cieczy w polu magnetycznym Jest większa 
od energii kinetycznej ruchów turbulentnych, 2) tłumi ruchy turbulentne 
w płaszczyźnie prostopadłej do pola magnetycznego i nie tłumi tych ruchów 
w kierunku równoległym do pola magnetycznego, 3) zwiększa szybkość wzrostu 
kryształu. Jeśli Jest równoległe do Jego osi wzrostu i zmniejsza tę szybkość. 
Jeśli Jest prostopadłe do osi wzrostu, 4) redukuje fluktuacje temperatury 
przez tłumienie ruchów turbulentnych. 

K, SZYSZEa, M, NAROŻNIAK, B. NIEWCZAS: Obudowy z tworzyw sztucznych do filtrów 
z AFP 

W pracy przedstawiono trzy typy obudów z tworzyw sztucznych do filtrów z AFP. 
Opisano dwa rodzaje obudów Jednorzędowych TS-54 i TS-55 oraz obudowę dwurzędo-
wę TS-57 wytwarzanych z tworzyw termoplastycznych metodę wtrysku i zawieraję-
cych ażur metalowy, 

T, ZACHWATOWICZ, A . SOZASISKI : Otrzymywanie bromku boru i boru o wysokiej 
czys tości 
Opisano metodę otrzymywania boru przez redukcję wodorem oczyszczonego bromku 
borowego. Bromek borowy otrzymywano przez bromowanie boru surowego powstajęce-
go w procesie metalotermicznym. Podano optymalne warunki magnezotermicznej 
redukcji tlenku borowego oraz parametry osadzania boru na goręcym włóknie me-
talicznym. 

A. NAWROCKA, E. KOZŁOWSKA, 8. WŁOOKOWSKA: Otrzymywanie powłok kobaltowych na 
ziarnie diamentowym stosowanym do narzędzi 

Przedstawiono metody 1 cel metalizacji diamentu. Opisano bezprędowe osadzanie 
powłok kobaltowych na ziarnie diamentowym i wyniki wpływu stężenia składników 
kępieli na wydajność procesu i Jakość powłok. 
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R. WADAS I Mechanism magnetic field dependence of the crystal growth 

It has been revealed that: l) the magnetic field affects a liquid semiconductor 
during the crystal growth, if a potential energy of the liquid in magnetic field 
is greater than a kinetlc_energy of the t u r l ^ l e n ^ o t i o n s , 2) thenagnetic field 
suppresses the turbulent "motions in the plane perpendicular to the magnetic 
field and does not suppress then in the magnetic field direction, 3) the 
magnetic field accelerates the crystal growth, if it is parallel to the 
crystal growth axis and the magnetic field retards the crystal growth, if it 
is perpendicular to the crystal growth axis. 4) fluctuations of the temperatu-
re are reduced by magnetic field because of the suppression of the turbulent 
motion. 

K. SZYSZEO, M. NAR02NIAK. B. NIEWCZAS: Plastic packages for surface acoustic 
wave filters 
Three types of plaRtic packages for SAW filters are presented. Two types of 
single - in -line TS-54 and TS-56 packages and dual - in - line TS-57 package 
made of thermoplastics by means of injection moulding and containing metal 
lead frame are descibed. 

T. ZACHWATOWICZ, A . SOZAÑSKIi Preparation of high purity boron bromide 
and boron 
The preparation of boron by hydrogen reduction of high purity BBrs is descri-
bed. BBr3 was obtained in a reaction of crude boron with bromine and rectifi-
cation. The optimum conditions for crude boron preparation by magnesothermic 
reduction and for the deposition of boron on a hot wire have been discussed. 

A. NAWROCKA, E, KOZŁOWSKA, B. WŁOOKOWSKA: Cobalt deposition on diamond grains 
and their application for cutting tools 
Methods of diamonds metallization are presented. 
Electroless deposition of cobalt on diamond grains is described. Effect of 
components concentration in bath on quality of coatings and process yield 
is reported. 
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P. BAMC: MexaHH3M BJ IHHKH MarHHXHOro nojia Ha B 0 3 P A C T A H N E K P H C I A J I J I O B 

iloBasaHO *iTO MarHHTHoe nojie: 1 / BJiHei na xchakhö no^inpoBOAHWK bo BpeMH pacxa 
KpHCiajiJia ecjiH noieHiia^ibHaa 3HeprHH khäkocth b MarHHTHOM nojie Cojitma leM Kiine-
TMMecKaÄ 3HeprHH TypÖyjieHiHHX ^BKaceKHH, 2 / aaryxaei TypÔyjteHTHue ÄBiuiceHHa 
B nJiocKOCTH nepneHÄHKynbapHoit MarHKTHOMy nojiio H He aaryxaeT 3THX ASuiKeHHH 
B HanpasjieHHH narHHTHOBO nojifl, 3 / ycKapaeT BospacianKe KpHCTaa;ioB ecjiH oho 
napajiJieJiŁHO och Bospacia KpHciaJiJia h 3aMeflJifleT BoapacTf.HHe KpwcTajiJioB ecjiH oho 
nepneHÄHKyjiapHO och B03pacTa, 4/ noHH»aeT $ji»KTyai(He I'SMnepaTypu »lepec 3aTyxaHne 
TypÖyjeHTHUX ÄBHXeSHH. 

K. iüHIIIEä, M. HAPOäHHK, B. HEBHACi. OnacTMaccoBue Kopnycu AJia TeJieBHSHOHHMX (})HJib-
T p O B C aKyCTH^eCKOił n O B e p X H O C T H o i l BOJIHO« 
B paÖOTe npe;iCTaBJieHo TpH inna KopnycoB, c^eJiaHHhix c nJiacTMacc ä-ii« (fHJibipoB 
TeJieBHa.-OHHbix o aKycTHMecKoa noBepxHOCiHoft BOJiHoa. 
Onncano ABa BHsa 0ÄH0pH;iHhix KopnycoB TC-54 h TC-56, a latoKe flayxpHAHufi Kopnyc 
T C - 5 7 , c;;e;iaHHhix c TepwonjiacTOB nyTëM jiHTbfl H coflepjKaiomHx MSTaJuiHieoKHÜ aacyp. 

T . 3 A X B A T 0 B O T , A . C 0 3 A H B C K H : IlOJiyieHHe ÖPOMHCXOBO ÖopHH H Öopna bucokoH whctotu 
06cy)ic;iaeTca no:iyMeHHe Öopna mbtoäom BociaHOBJieHHH ÖpoMHCioro öopHH. BpoMHCThiÜ 
ÖopH» nojiyMaeTCH nyieM öpoMHpoBaHHH TexHH^eCKoro ÖopHH nojiy^iaenoro no Meiojiy 
MeTajijiOTepMHH. Hail^eHu oniHMaJibHue yc j ioBHa narneTepMH'ieCKoro BocTaHOBJieHHH okhch 
ÖopHfl H ocasc^ieHHa Öopna Ha ropaioił npoBOJioKS. 

A. HABPOICCA, 3 . K03J10BCKA, B. BJIOÄKOBCKA: KoÖajibXHpoBaHHe ajiMasHoro noponiKa 

B n p H M S H e H e H H H K a6pa3HBHhIM HHCipyMeHTOM 

MeTOÄbi MexajiHsaiiHH ajiwaaa. OpHHeneHHe MexaJiHSHpoBaHHoro nopomKa b aöpasHBHoü 
npoMumjieHHOCTH, BesTOKOBue M S T O A U KOÖajibTHpoBaHHa aaMasHoro nopooKa . Hccjiejio-
BaHHe BjiHHHa K0H^eHTpa^HH ajiexeHTOB ajieKxpojiHia na npoHSBO^HTeJibHOOTi. npoijeca 
H KSHeCTBO n O K p U T H H . 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

Redakcia Materiałów Elektronicznych uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie podanych niżej 
wskazówek: 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z rysunkami 
i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedyńczycłi arkuszacłi formatu A4, jednostronnie z interli-
nią , z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 31 wierszy po 
65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w którycti powinny być umieszczone rysunki 
i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno, nie w maszyno-
pisie całego artykułu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. 
U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 3 egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie streszczenia 
w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w 3 egzemplarzach, także przetłumaczony 
tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone 

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami 
należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów) w 3 egzemplarzach. Rysunki 
należy wykonywać na przezroczystej kalce, tuszem. 

8. Fotografie powinny być wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery 
fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie — ołówkiem. Numeracją należy objąć 
rysunki i fotografie łącznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaźników lub skali — prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od 
fotografii do reprodukcji). 

9. Po zakończeniu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł azieła, tytuł czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny być ponumerowane, w tekście 
powołania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]. 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach 
muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy i Międzynarodowy Układ Miar 
(SI). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. 
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać ołówkiem w lewym 
marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych 
skrótów, korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w „Materiałach Elektronicznych" uważany jest za 
równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wysłana do druku 
w żadnym Innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwą 
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytułu naukowego lub 
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przesłania honorarium). W przypadku 
artykułu opracowanego przez zespół Autorów prosimy o podanie procentowego udziału 
autorskiego. Bez tych danych honorarium będzie dzielone na równe części. 
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